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摘要(译)

本发明提供一种AMOLED像素驱动电路和像素驱动方法。通过利用双栅
极薄膜晶体管作为驱动薄膜晶体管，在预充电阶段，预设电压（V pre ）
被写入第一薄的底栅（BG）薄膜晶体管（T 1 ），电源电压（VDD）写
入顶栅;在阈值电压编程阶段，第一薄膜晶体管的顶栅（TG）的电压（T 
1 ）下降，并且阈值电压升高，直到阈值电压升高到Vth = V 预 -V 
OLED ;在驱动阶段，顶栅（TG）的电压保持不变，以保持阈值电压保持
为Vth = V pre -V OLED ，并且数据信号数据驱动第一薄膜晶体管（T 
1）被激活，以使有机发光二极管（D 1）发光。
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